














































专利名称(译) 具有具有变化的碳硅比和氧硅比的封装层的显示装置及其制造方法
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其他公开文献 US20180287085A1

外部链接 Espacenet

摘要(译)

显示装置包括有机发光装置和设置在有机发光装置上的密封有机发光装
置的封装结构。 封装结构包括设置在有机发光器件上的第一无机封装
层，设置在第一无机封装层上的有机层和设置在有机层上的第二无机封
装层。 有机层包括设置在第一无机封装层上的第一有机层和设置在第一
有机层上的第二有机层。 第一有机层中的碳与硅的原子比小于第二有机
层中的碳与硅的原子比。
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